	UBA2032T全桥驱动器在MH灯镇流器中的应用 
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金属卤化物灯（简称金卤灯）与高压钠灯一样，都属于高强度放电（HID）灯。这类灯的触发（即点火）电压通常为4kV～5kV，在热态下重新点火电压高达25kV。同时，为防止在10kHz～1MHz的频率范围发生声共振引起熄弧，要求其工作频率被限制在100Hz～400Hz的低频上。因此，普通低压荧光灯高频电子镇流器方案并不适用于金卤灯。
    一款70W金卤灯驱动器电路如图1所示。在正常燃点期间，灯电压是85V，灯电流是0.82A。驱动器电路由灯点火器和全桥换向器组成。全桥换向器主要由飞利浦公司生产的UBA2032T全桥驱动器IC和由其驱动的四只MOSFET（Q1～Q4）组成，其功能是将DC电流转换成AC低频电流。全桥驱动器的换向频率由UAB2032T⑾脚外部电阻R5（100kΩ）和电容C5（82nF）设定在115Hz。DC高压直接施加到UBA2032T的HV脚（⑤脚），在IC内部可产生控制电路需要的低压电源。IC的⑦脚VDD为低压输出，通过R5为C5提供充电电流。当UBA2032T的(24)脚和(17)脚上的输出脉冲驱动Q1和Q4导通时，Q3和Q2截止；当UBA2032T的(13)和(20)脚驱动Q3和Q2导通时，Q1和Q4则截止。Q1与Q4、Q3与Q2轮换导通，在灯中形成交变电流。电容C1和C3用于限制瞬时电压冲击（dv/dt），保护功率MOSFET，抑制EMI。C2为耦合电容，对直流起隔离作用。
    灯点火器电路由硅双向AC开关（或转折二极管）、电感器L1、升压变压器T1及齐纳二极管DZ1～DZ4组成。硅双向AC开关（SIDAC）的I-V特件如图2所示。只要施加到该器件上的电压达到转折电压（VBO），其导通压降仅约1V。一旦通过SIDAC的电流降至维持电流（IH）以下，器件则阻断。点火器电路工作原理如下：
    在系统加电之后，UBA2032T产生振荡。当IC驱动Q1导通时，DC总线电压瞬间经C2施加到SIDAC上，使SlDAC导通。当T1初级线圈流过一个突变电流时，所产生的感应电动势经T1次级线圈升压至4kV以上（最大值可达5kV），从而使灯管击穿。一旦金卤灯进入正常燃点，由于灯电压（85V）远低于SIDAC的转折电压（340V），SIDAC阻断。此时灯电流仅流经T1的次级线圈。
    从原理上讲，驱动器电路的DC输入电压必须不低于SIDAC的转析电压（340V）。但是，若附加一个灯点火电压控制电路，DC输入电压最大值为170V（1/2VBO）即可。
    在图1所示的电路中，Q1～Q4选用耐压400V、RDS(ON)≤0.55Ω的MOSFET（如BUK457）；T1采用EF32磁心（材料为3085），初级Np＝7匝。使用线径φ0.2mm的绝缘铜线；T1次级线圈Ns＝210匝，线径为φ0.45mm；转折二极管（SIDAC）可选用KIV34W，转折电压VBO＝340V；钳位用齐纳二极管DZ1～DZ4可选用击穿电压为47V的BZD23C47。


